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= Dados los pardametros del transistor y el valor de R, se puede resolver para obtener
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» Dados los parametros del transistor, (%)8 y el valor deseado de [, el valor apropiado

de R,.; puede obtenerse si.

= Dados los parametros del transistor y el valor deseado de I, se puede determinar la
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2. Ganancia de voltaje diferencial

El opamp tiene dos etapas.

= Etapa diferencial:
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» Ganancia diferencial:
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El signo positivo confirma que la entrada + del opamp es la conectada al gate de M2.

3. fi y“slew-rate”

Frecuencia de ganancia unitaria
Aplicando el teorema de Miller al condensador de C,

Ceq =C (1 - AM) =C (1 + gm,G(rO7”T06))
Polo dominante, debido a Ce,:
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Frecuencia de ganancia unitaria es igual a f, multiplicado por la ganancia:
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4. Operacion de modo comun

Ganancia de modo comun
La ganancia de modo comun es cero debido a la naturaleza diferencial de la salida de la
primera etapa.

Valores minimo y maximo del voltaje de modo comun

= Los transistores M1, M2, M3 y M4 deben operar en saturacién.
» Para M1, M2, M3y M4, Ip = Iy/2.

M; también debe operar en saturacion.

Definicién de Vo (overdrive voltage) para M3y valor de Vi3,
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Vas = Vova+ Vo + Vi

Valor minimo de V), es el valor minimo de Vg1 que mantiene a M1 y M3 saturados,

Vea1 — Vil = Vs1— Va1 —|Vip| < Vsp1=Vs1—Vpa
Ver1+|Vipl > Vb1 =Vps=Ves
Vermin = Vetmin = Vas — |Vipl = Vo > Vo + Vovs + Vi, — | Vil

Valor maximo de Vgpr; M1y Ms deben operar en saturacién con corrientes iguales a
In/2y 1o, respectivamente.
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= Rango de Ve

Ve +Vova + Vin — [Vipl < Veur < Vi = Vovs — Vova — |Vl

Rango del voltaje de salida
Mg vy M7 debe operar saturados, con

Vi—Vo=Vspr > Vsgr—|Vipl =
Vo—V_=Vpse > Vase— Vin

En modo comtn,
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